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هعطق هرامش  8N4QV01EG-1124CDI هدنزاس IDT (Integrated Device Technology)

حرش IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC تیعضو برس /  تیعضو  تیعضو   RoHS درادناتسا اب  راگزاس  برس /  لماش   RoHS راگزاس ریغ 
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نیمات ژاتلو -  3.135 V ~ 3.465 V عون VCXO

هاگتسد یدنب  هتسب  هدننک  10-CLCC (7x5) هلسلس FemtoClock® NG

یدنب هتسب  Tray دروم یدنب /  هتسب  10-CLCC

رگید یاھمان  IDT8N4QV01EG-1124CDI 
IDT8N4QV01EG-1124CDI-ND

یتایلمع یامد  -40°C ~ 85°C

عون یزادنا  هار  بصن و  Surface Mount تبوطر ساسح  حطس   (MSL) 1 (Unlimited)

تیعضو برس /  تیعضو  تیعضو   RoHS Contains lead / RoHS non-compliant سناکرف 75MHz

تایئزج اب  هارمھ  فیصوت  VCXO IC 75MHz 10-CLCC (7x5) نیمات ینونک -  160mA

ندرمش -  

طبترم تلاوصحم 
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لوصحم تاحیضوت  : IC OSC VCXO QD FREQ 10CLCC زا یتشک  : Hong Kong

تیعضو  RoHs: درادناتسا اب  راگزاس  برس /  لماش   RoHS راگزاس ریغ  لقن لمح و  هار  : DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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